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Plan

® La supraconductivite a proximité des phases d’ondes

de densite.
® Le TTF[Ni(dmit)2]2 : Géneralites.
® L’onde de densite de charge dans le TTF[Ni(dmit)2]2.

® La supraconductivite dans le TTF[Ni(dmit)2]2.

® Conclusions .
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Compeétition SC/ODC
TTF [Ni(dmit)2]2

L.Brossard et al , PRB (1990)
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Parametres de maille:
a=46.22 A; b=3.732 A;
C=22.86 A; B=119.3°
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Le systeme est 1D
Les chaines TTF et Ni(dmit)2 sont toutes
deux conductrices.
Le transfert de charge est de 0.8 a 1bar et
varie avec la pression.
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Le TTF[Ni(dmit)2]2 : Genéralités.
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Le TTF[Ni(dmit)2]2 : ODC
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La résistivité le long des chaines (// axe b) reste métallique jusqu’a
basse température et ne présente aucune transition métal-isolant

ou meétal-metal.



Le TTF[Ni(dmit)2]2 : ODC; Résistivité transverse.
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La résistivité transverse (dans la
direction a) a 2 kbar montre des
transitions a T1 = 54K et T2 ~ 38K.
Ces températures varient avec la
pression.

A P >10kbar, on n’observe qu’une
seule transition.



Le TTF[Ni(dmit)2]2 : ODC; SQUID.
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Le TTF[Nl(d[mt)Z]Z ODC; Mesures de pouvoir thermoelectrique.
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Les mesures du pouvoir thermoélectrique S sont sensibles
au type de porteurs dans le systeme.

A température ambiante et jusqu’a 100K S < 0 : le
systeme est métallique, les porteurs sont les électrons de la
LUMO.

A 53K S(T) change de comportement, et a 40K une autre
transition a lieu précurseur d’une transition vers des
valeurs tres négatives du pouvoir thermoélectrique S(T).
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Le TTF[Ni(dmit)2]2 : ler Diagramme de phase

Diagramme T-P du TTF-TCNQ
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Le TTF[Ni(dmit)2]2 : Structure microscopique possible

Ni(dmit)2
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Le TTF[Ni(dmit)2]2 : SC, Résistivité longitudinale.
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Le TTF[Ni(dmit)2]2 : SC/H
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Le TTF[Ni(dmit)2]2 : 2eme Diagramme de phase
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Le TTF[Nl(dmlt)Z]Z Diagramme de phase complet.
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Conclusions et Perspectives

“*Un diagramme de phase riche obtenu griace aux mesures du pouvoir
thermoélectrique et résistivité longitudinale et transverse.

=P phase ODC est détectée en résistivité dans une direction et pas
|’autre.

“*La SC coexiste dans le systéme avec la phase ODC dans toute la gamme
de pression.

mbijre de la texture microscopique : stripes? Coexistence
meésoscopique ?.

“*Comment varie la structure de bande, la surface de Fermi avec la
pression?? Magnétisme dans le composé, son influence ?

esures de SQUID sous pression, TEP a plus haute pression, calculs
de structure de bande (E.Canadell, ICMAB, Barcelone).

“* Supraconductivité conventionnelle (électron-phonon) ? Nceuds dans le
gap?
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